
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

ПРОТОКОЛ № 21 

электронного голосования Педагогического совета Лицея Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

г.Москва 08.11.2019 

Форма проведения: заочная. 

Рассылка была осуществлена секретарем педагогического совета Мороз К.В. по эл. 
почтам (Фишбейн Д.Е., Байбурин Р.Ф., Воронин С.А., Копытова Н.В., Путинцева Т.А., 
Авдеева Т.П., Гиринский А.А., Голицын A.M., Иконникова Н.К., Моручков А.А., 
Хусаинова З.И., Шибалина Д.В., Быков Ю.В., Жеймо А.Ю., Космидис Е.А., 
Веретенникова М.Л., Оганесян М.Р., Пересадько Т.В., Подкопаев Д.С., Редчиц М.А., 
Иванова О.Ф., Челеховский А.Н., Белов А.В., Вердиян Л.И., Гиляровская А.В., 
Копылова А.О., Лесовская И.Н., Нерето М.О., Нигаматуллина А.Ю., Павловец М.Г., 
Сорвин К.В., Тарантина А.С.). 

Сведения о голосовании принимались до 00 часов 00 минут 08.11.2019 

Вопросы, вынесенные на электронное голосование: 

1. Об утверждении Положения об индивидуальной выпускной работе учащихся 
Лицея Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». 

2. Об утверждении Положения об итоговом личном рейтинге учащихся 11 
класса Лицея Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» в 2019/2020 учебном году. 

3. Об утверждении Порядка учета участия в социально-полезной деятельности 
учащихся Лицея Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики», поступивших на обучение в 2018 году, в итоговом личном рейтинге 
выпускника. 

4. Об утверждении изменений и дополнений к Положению об индивидуальной 
выпускной работе учащихся Лицея Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики», утвержденному педагогическим советом Лицея от 
22.06.2018: 

4.1. изложить название Положения в следующей редакции: «Положение об 
индивидуальной выпускной работе учащихся Лицея Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики», поступивших на 
обучение в 2018 году» 

4.2. изложить подпункт 1.1. раздела 1 в следующей редакции: 
«1.1. Положение об индивидуальной выпускной работе учащихся Лицея 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 
поступивших на обучение в 2018 году (далее - Положение) устанавливает формы 
реализации индивидуальной выпускной работы (далее - ИВР), порядок организации 
работы над ИВР, порядок представления результатов ИВР, требования к ИВР и учет 
результатов ИВР при проведении промежуточной и итоговой аттестации учащихся 



Лицея Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
(далее соответственно - лицеисты, Лицей, НИУ ВШЭ).» 

4.3. Изложить подпункт 7.6. раздела 7 в следующей редакции: 
«7.6. Полученные в итоге защиты ИВР первичные баллы (по 30-балльной 

системе) округляются до двух знаков после запятой и идут в индивидуальный рейтинг 
учащегося. Рейтингование лицеистов Лицея регламентируется соответствующим 
локальным нормативным актом. 

Процедура проверки лицеистами соответствия полученных в итоге защиты и 
выставленных в ведомости первичных баллов проводится одним из следующих 
способов: 

7.6.1. первичные баллы, округленные до двух знаков после запятой, до 15 мая 
передаются в ведомостях кураторам для проверки и подтверждения каждым из 
лицеистов выставленного ему балла под подпись. В случае выявления несоответствий 
лицеист сообщает об этом в течение 5 рабочих дней письмом с темой «Техническая 
ошибка» на адрес: researchlyceum@hse.ru. В течение 3 рабочих дней с момента 
получения письма в ответном письме лицеисту участниками Группы сообщается о 
наличии или отсутствии технической ошибки и в случае необходимости изменения 
вносятся в ведомость. 

7.6.2. первичные баллы, округленные до двух знаков после запятой, до 15 мая 
выставляются в электронный журнал для проверки и подтверждения каждым из 
лицеистов выставленного ему балла в соответствующем поле. В случае выявления 
несоответствий лицеист сообщает об этом в течение 5 рабочих дней письмом с темой 
«Техническая ошибка» на адрес: researchlyceum@hse.ru. В течение 3 рабочих дней с 
момента получения письма в ответном письме лицеисту участниками Группы 
сообщается о наличии или отсутствии технической ошибки и в случае необходимости 
изменения вносятся в электронный журнал.» 

В электронном голосовании приняли участие: Фишбейн Д.Е., Гиринский А.А., 
Лесовская И.Н., Гиляровская А.В., Копылова А.О., Моручков А.А., Иванова О.Ф., 
Подкопаев Д.С., Шибалина Д.В., Сорвин К.В., Бровко Е.Л., Быков Ю.В., 
Челеховский А.Н., Тарантина А.С., Белов А.В., Веретенникова М.Л., Нигаматуллина 
А.Ю. 

Результаты голосования: 
«За» - 17 
«Против» - О 
«Воздержался» - О 

Решили: 

1. Утвердить Положение об индивидуальной выпускной работе учащихся Лицея 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». 

2. Утвердить Положение об итоговом личном рейтинге учащихся 11 класса 
Лицея Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» в 
2019/2020 учебном году. 

3. Утвердить Порядок учета участия в социально-полезной деятельности 
учащихся Лицея Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики», поступивших на обучение в 2018 году, в итоговом личном рейтинге 
выпускника. 

mailto:researchlyceum@hse.ru
mailto:researchlyceum@hse.ru


4. Утвердить изменения и дополнения к Положению об индивидуальной 
выпускной работе учащихся Лицея Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики», утвержденному педагогическим советом Лицея от 

4.1. изложить название Положения в следующей редакции: «Положение об 
индивидуальной выпускной работе учащихся Лицея Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики», поступивших на 
обучение в 2018 году» 

4.2. изложить подпункт 1.1. раздела 1 в следующей редакции: 
«1.1. Положение об индивидуальной выпускной работе учащихся Лицея 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 
поступивших на обучение в 2018 году (далее - Положение) устанавливает формы 
реализации индивидуальной выпускной работы (далее - ИВР), порядок организации 
работы над ИВР, порядок представления результатов ИВР, требования к ИВР и учет 
результатов ИВР при проведении промежуточной и итоговой аттестации учащихся 
Лицея Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
(далее соответственно - лицеисты, Лицей, НИУ ВШЭ).» 

4.3. Изложить подпункт 7.6. раздела 7 в следующей редакции: 
«7.6. Полученные в итоге защиты ИВР первичные баллы (по 30-балльной 

системе) округляются до двух знаков после запятой и идут в индивидуальный рейтинг 
учащегося. Рейтингование лицеистов Лицея регламентируется соответствующим 
локальным нормативным актом. 

Процедура проверки лицеистами соответствия полученных в итоге защиты и 
выставленных в ведомости первичных баллов проводится одним из следующих 
способов: 

7.6.1. первичные баллы, округленные до двух знаков после запятой, до 15 мая 
передаются в ведомостях кураторам для проверки и подтверждения каждым из 
лицеистов выставленного ему балла под подпись. В случае выявления несоответствий 
лицеист сообщает об этом в течение 5 рабочих дней письмом с темой «Техническая 
ошибка» на адрес: researchlyceum@hse.ru. В течение 3 рабочих дней с момента 
получения письма в ответном письме лицеисту участниками Группы сообщается о 
наличии или отсутствии технической ошибки и в случае необходимости изменения 
вносятся в ведомость. 

7.6.2. первичные баллы, округленные до двух знаков после запятой, до 15 мая 
выставляются в электронный журнал для проверки и подтверждения каждым из 
лицеистов выставленного ему балла в соответствующем поле. В случае выявления 
несоответствий лицеист сообщает об этом в течение 5 рабочих дней письмом с темой 
«Техническая ошибка» на адрес: researchlyceum@hse.ru. В течение 3 рабочих дней с 
момента получения письма в ответном письме лицеисту участниками Группы 
сообщается о наличии или отсутствии технической ошибки и в случае необходимости 
изменения вносятся в электронный журнал.» 

22.06.2018: 

Председатель педагогического совета, 
Директор Лицея НИУ ВШЭ 

Секретарь педагогического совета, 
Советник Лицея НИУ ВШЭ 

Д.Е. Фишбейн 

К.В. Мороз 
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